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摘要(译)

本发明公开了一种像素结构及其制备方法、像素显示方法和阵列基板，
以解决现有的量子点电致发光QLED显示装置的QLED显示器件使用寿命
低、QLED显示装置制备难度大的问题。所述像素结构，包括：薄膜晶体
管TFT，用于控制微机电系统MEMS开关；所述微机电系统MEMS开
关，用于控制量子点发光二极管QLED器件的出射光的透过量；所述量子
点发光二极管QLED器件为顶发射型，用于根据恒定发光驱动信号进行恒
定发光。
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